История лазера
Важный этап развития квантовой физики был заложен Альбертом Эйнштейном в 1916 году. Он сформулировал понятие индуцированного излучения. Явление  заключается в том,  что переходы электрона в атоме с верхнего энергетического уровня на нижний с испусканием излучения могут проходить под влиянием внешнего электромагнитного поля.  Только спустя много лет  это явление было использовано практически и положено в основу устройства лазера.
В 1951 г. советскими физиками Фабрикатом В.А., Вудынским М.М.,  Бутаевой Ф.А. было открыто явление усиления потока света при прохождении через вещество с инверсной населённостью.
В 1954 году советские учёные Басов Г.Н. и Прохоров А.М. и независимо от них американский физик Таунс Ч. создали микроволновый генератор радиоволн – мазер. В 1964 г. Басову Г.Н. и Прохорову А.М. совместно с американским ученым Ч. Таунсом присуждается Нобелевская премия по физике за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, приведшие к созданию мазеров и лазеров.

 Днём рождения лазера считается 16 мая 1960 г. Эта дата стоит в рабочей тетради Теодора Меймана. Он создал первый квантовый генератор электромагнитных волн в  видимом диапазоне спектра. Активным веществом в его устройстве служил рубиновый цилиндрический стержень, а возбуждение осуществлялось с помощью оптической накачки (ламп фотовспышки). Для обеспечения в кристалле рубина инверсной населенности энергетических уровней лампы работали в режиме сверхъярких коротких импульсов. 7 июля 1960 г. на специально созванной пресс-конференции Т. Мейман объявил о создании лазера и рассказал о возможных областях его применения: связь, медицина, военная техника, транспорт и высокие технологии. Изобретение получило широкий общественный резонанс. Газеты писали, что ученый из Лос-Анджелеса изобрел "луч смерти".
 18 сентября 1961 года в Физическом институте имени П.Н. Лебедева  М.Д. Галанининым, А.М. Леонтовичем и З.А. Чижиковой заработал первый импульсный  советский лазер на кристалле рубина.Они провели первые  «пионерские» исследования свойств лазера.
В 1963 г. Жорес Алферов и Герберт Кремер независимо друг от друга разработали теорию полупроводниковых гетероструктур, на основе которых позднее были созданы многие лазеры (за эту работу они в 2000 г. получили Нобелевскую премию). Во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные Алфёровым. Вся оптиковолоконная связь работает на его полупроводниках и "лазере Алфёрова". Без "лазера Алфёрова" были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных компьютеров. Открытия Жореса Ивановича используются и в фарах автомобилей, и в светофорах, и в оборудовании супермаркетов — декодерах товарных ярлыков…
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